电容的型号命名

1） 各国电容器的型号命名很不统一，国产电容器的命名由四部分组成： 
第一部分：用字母表示名称，电容器为c。 
第二部 分：用字母表示材料。 
第三部分：用数字表示分类。 
第四部分：用数字表示序号。

2） 电容的标志方法： 
（1） 直标法：用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。 
（2） 
文字符号法：
用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号 表示其电容量的单位：p、n、u、m、f等。和电阻的表示方法相同。标称允许偏差也和电阻的表示方法相同。小于10pf的电容，其允许偏差用字母代替：b ——±0.1pf，c——±0.2pf，d——±0.5pf，f——±1pf。 
（3） 色标法：和电阻的表示方法相同，单位一般为pf。小型电解电容器的耐压也有用色标法的，位置靠近正极引出线的根部，所表示的意义如下表所示： 

颜 色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 
耐压 4v 6.3v 10v 16v 25v 32v 40v 50v 63v 

15） 安规电容是指用于这样的场合，即电容器失效后，不会导致电击，不危及人身安全. 
安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级（iec664） 
x1 >2.5kv ≤4.0kv ⅲ 
x2 ≤2.5kv ⅱ 
x3 ≤1.2kv —— 

16）安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围 
y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250v 
y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150v ≤250v 
y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150v ≤250v 
y4 基本绝缘或附加绝缘 

y电容的电容量必须受到限制，从而达到控制在额定频率及额定电压作用下，流过它的漏电流的大小和对系统emc性能影响的目的。
gjb151 规定y电容的容量应不大于0.1uf。y电容除符合相应的电网电压耐压外，还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量，避免在极端恶劣环境条 件下出现击穿短路现象，y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义 

安规电容的参数选择 
x电容，聚苯乙烯（薄膜乙烯）电 容，从上面的贴子里也可以看到，聚苯乙烯 的耐电压较高，适合emi 电路的高压脉冲吸收作用。 
2.容量计算：一般两级x电容，前一级用 0.47uf,第二基用0.1uf；单级则用0.47uf.目前还没有比较方便的计算方法。（电容容量的大小 和电源的功率无直接关系） 

电 容的型号命名： 
1） 各国电容器的型号命名很不统一，国产电容器的命名由四部分组成： 
第一部分：用字母表示名称，电容器为c。 
第 二部分：用字母表示材料。 
第三部分：用数字表示分类。 
第四部分：用数字表示序号。 
2） 电容的标志方法： 
（1）
直标法
：用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。 
（2） 
文字符号法：用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。
文 字符号表示其电容量的单位：p、n、u、m、f等。和电阻的表示方法相同。标称允许偏差也和电阻的表示方法相同。小于10pf的电容，其允许偏差用字母代 替：b——±0.1pf，c——±0.2pf，d——±0.5pf，f——±1pf。 
（3） 色标法：和电阻的表示方法相同，单位一般为pf。小型电解电容器的耐压也有用色标法的，位置靠近正极引出线的根部，所表示的意义如下表所示： 

颜 色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 
耐压 4v 6.3v 10v 16v 25v 32v 40v 50v 63v 

（4） 进口电容器的标志方法：进口电容器一般有6项组成。 
第一项：用
字母
表示类别： 
第二项：用两位数字表示其
外 形、结构、封装方式、引线开始及与轴
的关系。 
第三项：温度补偿型电容器的温度特性，有用字母的，也有用颜色的，其意义如下表所示： 
序 号 字母 颜色 温度系数 允许偏差 字母 颜色 温度系数 允许偏差 
1 a 金 +100 r 黄 -220 
2 b 灰 +30 s 绿 -330 
3 c 黑 0 t 蓝 -470 
4 g ±30 u 紫 -750 
5 h 棕 -30 ±60 v -1000 
6 j ±120 w -1500 
7 k ±250 x -2200 
8 l 红 -80 ±500 y -3300 
9 m ±1000 z -4700 
10 n ±2500 sl +350~-1000 
11 p 橙 -150 yn -800~-5800 
备注：温度系数的单位10e -6/℃；允许偏差是 % 。 

第四项：
用数字和字母表 示耐压，字母代表有效数值，数字代表被乘数的10的幂
。 
第五项：标称容量，用三位数字表示，前两位为有效数值，第三为是10的幂。当有 小数时，用r或p表示。普通电容器的单位是pf，电解电容器的单位是uf。 
第六项：允许偏差。用一个字母表示，意义和国产电容器的相同。 
也 有用色标法的，意义和国产电容器的标志方法相同。 
3．
电容的主要特性参数：

（1） 容量与误差：实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。一般分为3级：i级±5%，ii级±10%，iii级±20%。在有些情况下，还有0级，误差 为±20%。 
精密电容器的允许误差较小，而电解电容器的误差较大，它们采用不同的误差等级。 
常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方 法相同。用字母表示：d——005级——±0.5%；f——01级——±1%；g——02级——±2%；j——i级——±5%；k——ii级—— ±10%；m——iii级——±20%。 
（2）
额定工作电压：电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作，所承受的最大直流电压，又称耐压
。对于结构、介质、容量相同的器件，耐压越高，体积越大。 
（3） 温度系数：在一定温度范围内，温度每变化1℃，电容量的相对变化值。温度系数越小越好。 
（4）
绝缘电阻：用来表明漏电大小的
。一般小容量的电容，绝缘电阻很大，在几百兆欧姆或几千兆欧姆。电解电容的绝缘电阻一般较小。相对而言，绝缘电阻越 大越好，漏电也小。 
（5） 损耗：在电场的作用下，电容器在单位时间内发热而消耗的能量。这些损耗主要来自介质损耗和金属损耗。通常用损耗角正切值来表示。 
（6）
频率特性：电容器的电参数随电场频率而变化的性质
。在高频条件下工作的电容器，由于介电常数在高频时比低频时小，电容量也相应减小。损耗也随频 率的升高而增加。另外，在高频工作时，电容器的分布参数，如极片电阻、引线和极片间的电阻、极片的自身电感、引线电感等，都会影响电容器的性能。所有这 些，使得电容器的使用频率受到限制。 
不同品种的电容器，最高使用频率不同。小型云母电容器在250mhz以内；圆片型瓷介电容器为 300mhz；圆管型瓷介电容器为200mhz；圆盘型瓷介可达3000mhz；小型纸介电容器为80mhz；中型纸介电容器只有8mhz

① 
铝电解电容与钽电解电容

铝电解电容的容体比较大，串联电阻较大，感抗较大，对温度敏感。它适用于温度变化不大、工作频率不高 （不高于25khz）的场合，可用于低频滤波。铝电解电容具有极性，安装时必须保证正确的极性，否则有爆炸的危险。 
与铝电解电容相比，钽电解电 容在串联电阻、感抗、对温度的稳定性等方面都有明显的优势。但是，它的工作电压较低。 
② 
纸介电容和聚酯薄膜电容

其 容体比较小，串联电阻小，感抗值较大。它适用于电容量不大、工作频率不高（如1mhz以下）的场合，可用于低频滤波和旁路。使用管型纸介电容器或聚酯薄膜 电容器时，可把其外壳与参考地相连，以使其外壳能起到屏蔽的作用而减少电场耦合的影响。 
③ 
云母和陶瓷电容

其容体比 很小，串联电阻小，电感值小，频率/容量特性稳定。它适用于电容量小、工作频率高（频率可达500mhz）的场合，用于高频滤波、旁路、去耦。但这类电容 承受瞬态高压脉冲能力较弱，因此不能将它随便跨接在低阻电源线上，除非是特殊设计的。 
④ 
聚苯乙烯电容器 
其串联电阻小，电感 值小，电容量相对时间、温度、电压很稳定。它适用于要求频率稳定性高的场合，可用于高频滤波、旁路、去耦。

1）名称：聚酯（涤纶）电容（CL） 
电容量：40p--4u 
额定电压：63--630V 
主要特点：小体积，大容量，耐热耐湿，稳定性差 
应用：对稳定性和损耗要求不高的低频电路





CL21X金属化聚脂薄膜电容




－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
2）名称：聚苯乙烯电容（CB） 
电容量：10p--1u 
额定电压：100V--30KV 
主要特点：稳定，低损耗，体积较大 
应用：对稳定性和损耗要求较高的电路




－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
3）名称：聚丙烯电容（CBB） 
电容量：1000p--10u 
额定电压：63--2000V 
主要特点：性能与聚苯相似但体积小，稳定性略差 
应用：代替大部分聚苯或云母电容，用于要求较高的电路




CBB21金属化聚丙薄膜




CBB90无感高压金属化聚丙烯薄膜




－－－－－－－－－－－－－－－－－
4）名称：云母电容（CY） 
电容量：10p--0。1u 
额定电压：100V--7kV 
主要特点：高稳定性，高可靠性，温度系数小 
应用：高频振荡，脉冲等要求较高的电路




－－－－－－－－－－－－－－－－－
5）名称：高频瓷介电容（CC） 
电容量：1--6800p 
额定电压：63--500V 
主要特点：高频损耗小，稳定性好 
应用：高频电路

－－－－－－－－－－－－－－－－－ 


6）名称：低频瓷介电容（CT） 
电容量：10p--4。7u 
额定电压：50V--100V 
主要特点：体积小，价廉，损耗大，稳定性差 
应用：要求不高的低频电路




－－－－－－－－－－－－－－－－－
7）名称：玻璃釉电容（CI） 
电容量：10p--0。1u 
额定电压：63--400V 
主要特点：稳定性较好，损耗小，耐高温（200度） 
应用：脉冲、耦合、旁路等电路

－－－－－－－－－－－－－－－－－ 


8）名称：铝电解电容 
电容量：0。47--10000u 
额定电压：6。3--450V 
主要特点：体积小，容量大，损耗大，漏电大 
应用：电源滤波，低频耦合，去耦，旁路等

－－－－－－－－－－－－－－－－－
9）名称：钽电解电容（CA）铌电解电容（CN） 
电容量：0。1--1000u 
额定电压：6。3--125V 
主要特点：损耗、漏电小于铝电解电容 
应用：在要求高的电路中代替铝电解电容

－－－－－－－－－－－－－－－－－ 


10）名称：空气介质可变电容器 
可变电容量：100--1500p 
主要特点：损耗小，效率高；可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等 
应用：电子仪器，广播电视设备等

－－－－－－－－－－－－－－－－－ 


11）名称：薄膜介质可变电容器 
可变电容量：15--550p 
主要特点：体积小，重量轻；损耗比空气介质的大 
应用：通讯，广播接收机等

－－－－－－－－－－－－－－－－－ 


12）名称：薄膜介质微调电容器 
可变电容量：1--29p 
主要特点：损耗较大，体积小 
应用：收录机，电子仪器等电路作电路补偿

－－－－－－－－－－－－－－－－－ 


13）名称：陶瓷介质微调电容器 
可变电容量：0。3--22p 
主要特点：损耗较小，体积较小 
应用：精密调谐的高频振荡回路

－－－－－－－－－－－－－－－－－ 


14）名称：独石电容







电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定，耐高温耐湿性好等。 
应用范围：广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。 
容量范围：0.5PF--1UF 
耐压：二倍额定电压。 
独石又叫多层瓷介电容，分两种类型，1型性能挺好，但容量小，一般小于0。2U，另一种叫 
II型，容量大，但性能一般。独石电容最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机 后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了. 
就温漂而言: 
独石为正温糸数+130左右,CBB为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小. 
就价格而言: 
钽,铌电容最贵,独石,CBB较便宜,瓷片最低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵.云母电容Q值较高,也稍贵.


——————————————————————————————————————————
电解电容的设计，一点小经验： 
1.电解电容在滤波电路中根据具体情况取电压值为噪声峰值的1.2--1.5倍，并不根据滤波电路的额定值； 
2.电解电容的正下面不得有焊盘和过孔。 
3.电解电容不得和周边的发热元件直接接触。 
电路设计 
（4）铝电解电容分正负极，不得加反向电压和交流电压，对可能出现反向电压的地方应使用无极性电容。 
（5）对需要快速充放电的地方，不应使用铝电解电容器，应选择特别设计的具有较长寿命的电容器。 
（6）不应使用过载电压 
1.直流电压玉文博电压叠加后的缝制电压低于额定值。 
2.两个以上电解电容串联的时候要考虑使用平衡电阻器，使得各个电容上的电压在其额定的范围内。 
（9）设计电路板时，应注意电容齐防爆阀上端不得有任何线路，，并应留出2mm以上的空隙。 
（10）电解也主要化学溶剂及电解纸为易燃物，且电解液导电。当电解液与pc板接触时，可能腐蚀pc板上的线路。，以致生烟或着火。因此在电解电容下面不 应有任何线路。 
（11）设计线路板向背应确认发热元器件不靠近铝电解电容或者电解电容的
电容是表征电容器容纳电荷的本领的物理量。我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏 所需的电量，叫做电容器的电容。
电容的符号是C。

在国际单位制里，电容的单位是法拉， 简称法，符号是F,常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)(皮法又称微微法)等，换算关系是：

1法拉(F)= 1000毫法(mF)＝1000000微法(μF)

1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。

相关公式：

一个电容器，如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏，这个电容器的电容就是1法，即：C=Q/U 但电容的大小不是由Q或U决定的，即：C=εS/4πkd 。其中，ε是一个常数，S为电容极板的面积，d为电容极板的距离， k则是静电力常量。

电容器的电势能计算公式：E=CU^2/2

编辑本段]

名称：聚酯（涤纶）电容（CL）

符号：

电容量：40p--4μ

额定电压：63--630V

主要特点：小体积，大容量，耐热耐湿，稳定性差

应用：对稳定性和损耗要求不高的低频电路

名称：聚苯乙烯电容（CB）

符号：

电容量：10p--1μ

额定电压：100V--30KV

主要特点：稳定，低损耗，体积较大

应用：对稳定性和损耗要求较高的电路

名称：聚丙烯电容（CBB）

符号：

电容量：1000p--10μ

额定电压：63--2000V

主要特点：性能与聚苯相似但体积小，稳定性略差

应用：代替大部分聚苯或云母电容，用于要求较高的电路

名称：云母电容（CY）

符号：

电容量：10p--0。1μ

额定电压：100V--7kV

主要特点：高稳定性，高可靠性，温度系数小

应用：高频振荡，脉冲等要求较高的电路

名称：高频瓷介电容（CC）

符号：

电容量：1--6800p

额定电压：63--500V

主要特点：高频损耗小，稳定性好

应用：高频电路

名称：低频瓷介电容（CT）

符号：

电容量：10p--4。7μ

额定电压：50V--100V

主要特点：体积小，价廉，损耗大，稳定性差

应用：要求不高的低频电路

名称：玻璃釉电容（CI）

符号：

电容量：10p--0。1μ

额定电压：63--400V

主要特点：稳定性较好，损耗小，耐高温（200度）

应用：脉冲、耦合、旁路等电路

名称：铝电解电容

符号：

电容量：0。47--10000μ

额定电压：6。3--450V

主要特点：体积小，容量大，损耗大，漏电大

应用：电源滤波，低频耦合，去耦，旁路等

名称：钽电解电容（CA）铌电解电容（CN）

符号：

电容量：0。1--1000μ

额定电压：6。3--125V

主要特点：损耗、漏电小于铝电解电容

应用：在要求高的电路中代替铝电解电容

名称：空气介质可变电容器

符号：

可变电容量：100--1500p

主要特点：损耗小，效率高；可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等

应用：电子仪器，广播电视设备等

名称：薄膜介质可变电容器

符号：

可变电容量：15--550p

主要特点：体积小，重量轻；损耗比空气介质的大

应用：通讯，广播接收机等

名称：薄膜介质微调电容器

符号：

可变电容量：1--29p

主要特点：损耗较大，体积小

应用：收录机，电子仪器等电路作电路补偿

名称：陶瓷介质微调电容器

符号：

可变电容量：0。3--22p

主要特点：损耗较小，体积较小

应用：精密调谐的高频振荡回路 

名称：独石电容

容量范围：0.5PF--1ΜF

耐压：二倍额定电压。

应用范围：广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。

独石电容的特点：电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定，耐高温耐湿性好等。

最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢 变化,后来换成涤纶电容就好多了. 

就温漂而言:独石为正温糸数+130左右,CBB为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小.

就价格而言:钽,铌电容最贵,独石,CBB较便宜,瓷片最低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵.云母电容Q值较高,也稍贵.

里面说独石又叫多层瓷介电容，分两种类型，1型性能挺好，但容量小，一般小于0。2U，另一种叫II型，容量大，但性能一般。 
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很多电子产品中，电容器都是必不可少的电子元器件，它在电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源和退耦、交流信号的旁路、交直流电路的交流耦合等。由 于电容器的类型和结构种类比较多，因此，使用者不仅需要了解各类电容器的性能指标和一般特性，而且还必须了解在给定用途下各种元件的优缺点、机械或环境的 限制条件等。下文介绍电容器的主要参数及应用，可供读者选择电容器种类时用。 

1、标称电容量(CR)：电容器产品标出的电容量值。 

云母和陶瓷介质电容器的电容量较低(大约在5000pF以下)；纸、塑料和一些陶瓷介质形式的电容量居中(大约在0005μF10μF)；通常电解 电容器的容量较大。这是一个粗略的分类法。 

2、类别温度范围：电容器设计所确定的能连续工作的环境温度范围，该范围取决于它相应类别的温度极限值，如上限类别温度、下限类别温度、额定温度 (可以连续施加额定电压的最高环境温度)等。 

3、额定电压(UR)：在下限类别温度和额定温度之间的任一温度下，可以连续施加在电容器上的最大直流电压或最大交流电压的有效值或脉冲电压的峰 值。 

电容器应用在高压场合时，必须注意电晕的影响。电晕是由于在介质/电极层之间存在空隙而产生的，它除了可以产生损坏设备的寄生信号外，还会导致电容 器介质击穿。在交流或脉动条件下，电晕特别容易发生。对于所有的电容器，在使用中应保证直流电压与交流峰值电压之和不的超过直流电压额定值。 

4、损耗角正切(tgδ)：在规定频率的正弦电压下，电容器的损耗功率除以电容器的无功功率。 

这里需要解释一下，在实际应用中，电容器并不是一个纯电容，其内部还有等效电阻，它的简化等效电路如下图所示。图中C为电容器的实际电容量，Rs是 电容器的串联等效电阻，Rp是介质的绝缘电阻，Ro是介质的吸收等效电阻。对于电子设备来说，要求Rs愈小愈好，也就是说要求损耗功率小，其与电容的功率 的夹角δ要小。

这个关系用下式来表达： tgδ=Rs/Xc=2πf×c×Rs 因此，在应用当中应注意选择这个参数，避免自身发热过大，以减少设备的失效性。 

5、电容器的温度特性：通常是以20℃基准温度的电容量与有关温度的电容量的百分比表示。 

补充：

1、电容在电路中一般用“C”加数字表示（如C13表示编号为13的电容）。电容是由两片金属膜紧靠，中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性 主要是隔直流通交流。

电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小，电容对交流信号的阻碍作用称为容抗，它与交流信号的频率和电容量有关。

容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率，C表示电容容量)电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。

2、识别方法：电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同，分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉（F）表示，其它单位还有：毫法 （mF）、微法（μF）/mju:/、纳法（nF）、皮法（pF）。其中：1法拉=1000毫法（mF），1毫法=1000微法（μF），1微 法=1000纳法(nF)，1纳法=1000皮法(pF)

容量大的电容其容量值在电容上直接标明，如10 μF/16V

容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示

字母表示法：1m=1000 μF 1P2=1.2PF 1n=1000PF 

数字表示法：一般用三位数字表示容量大小，前两位表示有效数字，第三位数字是倍率。

如：102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 μF

3、电容容量误差表

符 号 F G J K L M

允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%

如：一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 μF、误差为±5%。

6使用寿命：电容器的使用寿命随温度的增加而减小。主要原因是温度加速化学反应而使介质随时间退化。 

7绝缘电阻：由于温升引起电子活动增 加，因此温度升高将使绝缘电阻降低。 

电容器包括固定电容器和可变电容器两大类，其中固定电容器又可根据所使用的介质材料分为云母电容器、陶瓷电容器、纸/塑料薄膜电容器、电解电容器和 玻璃釉电容器等；可变电容器也可以是玻璃、空气或陶瓷介质结构。以下附表列出了常见电容器的字母符号。

电容分类：

１．电解电容　
２．固态电容

３．陶瓷电容

４．钽电容

电容分类

名称：聚酯（涤纶）电容 

符号：CL 

电容量：40p--4u 

额定电压：63--630V 

主要特点：小体积，大容量，耐热耐湿，稳定性差 

应用：对稳定性和损耗要求不高的低频电路 

名称：聚苯乙烯电容 

符号：CB 

电容量：10p--1u 

额定电压：100V--30KV 

主要特点：稳定，低损耗，体积较大 

应用：对稳定性和损耗要求较高的电路 

名称：聚丙烯电容 

符号：CBB 

电容量：1000p--10u 

额定电压：63--2000V 

主要特点：性能与聚苯相似但体积小，稳定性略差 

应用：代替大部分聚苯或云母电容，用于要求较高的电路 

名称：云母电容 

符号：CY 

电容量：10p--0.1u 

额定电压：100V--7kV 

主要特点：高稳定性，高可靠性，温度系数小 

应用：高频振荡，脉冲等要求较高的电路 

名称：高频瓷介电容 

符号：CC 

电容量：1--6800p 

额定电压：63--500V 

主要特点：高频损耗小，稳定性好 

应用：高频电路 

名称：低频瓷介电容 

符号：CT 

电容量：10p—4.7u 

额定电压：50V--100V

主要特点：体积小，价廉，损耗大，稳定性差 

应用：要求不高的低频电路 

名称：玻璃釉电容 

符号：CI 

电容量：10p--0.1u 

额定电压：63--400V 

主要特点：稳定性较好，损耗小，耐高温（200度） 

应用：脉冲、耦合、旁路等电路 

名称：铝电解电容 

符号：CD 

电容量：0.47--10000u 

额定电压：6.3--450V 

主要特点：体积小，容量大，损耗大，漏电大 

应用：电源滤波，低频耦合，去耦，旁路等 

名称：钽电解电容（CA）、铌电解电容（CN） 

符号： 

电容量：0.1--1000u 

额定电压：6.3--125V 

主要特点：损耗、漏电小于铝电解电容 

应用：在要求高的电路中代替铝电解电容 

名称：空气介质可变电容器 

符号： 

可变电容量：100--1500p 

主要特点：损耗小，效率高；可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等 

应用：电子仪器，广播电视设备等 

名称：薄膜介质可变电容器 

符号： 

可变电容量：15--550p 

主要特点：体积小，重量轻；损耗比空气介质的大 

应用：通讯，广播接收机等 

名称：薄膜介质微调电容器 

符号： 

可变电容量：1--29p 

主要特点：损耗较大，体积小 

应用：收录机，电子仪器等电路作电路补偿 

名称：陶瓷介质微调电容器 

符号： 

可变电容量：0.3--22p 

主要特点：损耗较小，体积较小 

应用：精密调谐的高频振荡回路 

独石电容

最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了. 

独石电容的特点： 

电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定，耐高温耐湿性好等. 

应用范围： 

广泛应用于电子精密仪器.各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路. 

容量范围： 

0.5PF--1UF 

耐压：二倍额定电压. 

里面说独石又叫多层瓷介电容，分两种类型，1型 

性能挺好，但容量小，一般小于0.2U，另一种叫II型，容量大，但性能一般. 

就温漂而言: 

独石为正温糸数+130左右,CBB为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小. 

就价格而言: 

钽,铌电容最贵,独石,CBB较便宜,瓷片最低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵.云母电容Q值较高,也稍贵.
